
  مدار هاي ميکرو الکترونيک –تمرين هاي سري دوم 
  ١٣٨٨اسفند  –دانشگاه گيلان 

  
سيليسيومي که با ناخالصي هاي دهنده فسفر و پذيرنده آلومينيوم  P-Nيک پيوند  .١

  :درست شده است را در نظر بگيريد
 .ديح دهيوند را توضيل اتصال در محل پيپتانس يرينحوه شکل گ •

ل اتصال يپتانس) ميست مستقيدر پا(وند يبه پ يجک ولتاژ خاريپس از اعمال  •
 يو نفوذ يرانش يان هايکند؟ پاسخ خود را با در نظر گرفتن جر ير مييچگونه تغ
 .ديان کنيحامل ها ب

ه يه تخليل اتصال و عرض ناحيپتانس در يريچه تاث NA , ND يها يزان ناخالصيم •
 وند دارد؟ين پيدر طرف

 کسو ساز استفاده کرد؟يبعنوان  P-Nوند يک پيتوان از  يچگونه م .٢

ومت ها در ان مقيست؟ مقدار ايود چيد يکيناميو د يکيمنظور از مقاومت استات .٣
 کند؟ ير مييود چگونه تغيد يمختلف کار ينواح

و  LED، ي، ورکتور، نوريشاتک يود هايبطور خلاصه در مورد نحوه کار د .٤
 است؟ يشتر در چه مداراتيب ها ودين دياهر کدام از کاربرد . ديح دهيتوض يتونل

ود يک دي يو زنر يبر شکست بهمن يريچه تاث NA , ND يها يزان ناخالصيم .٥
  دارد؟

 .ديح دهيود زنر را بطور خلاصه توضيک ديطرز کار  .٦

  .دوم، سوم، چهارم و ششم از فصل اول کتاب دکتر بهرام پرور يسوال ها .٧
  
  

  ١٣٨٩ن يفرورد ١٥کشنبه ي: ل  يزمان تحو
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